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KONSTRUKTIONS UND VERTRIEBS GMEBH

Technische Daten

(bei Ug = 24V im Nenntemperaturbereich)

Ausfiihrung GSV-1 Einheit
Genauigkeitsklasse 0,1
Messbereich 12 mVv/V

optional £1,0 und +3,5 mvV/V
anschlieBbare Vollbriicken 4 Stick 350 (87) bis 1 x 5000 Ohm
Briickenspeisespannung 5 \%
Eingangsimpedanz >20/ 300pF MOhm
Linearitatsabweichung <0,02 % v.E.
Temperatureinfluss auf den Nullpunkt pro 10K | <0,2 % V.E.
bezogen auf den Messbereich (v.E.) typ. 0,05 % v.E.
'I\I;Iemperat#reé{]flﬁﬁs_?uf di‘IeOK b fd <0,1 % v.S.

essempfindlichkeit pro ezogen auf den

Messwert (v.S.) P g typ. 0,05 % V.S.
Ausgangsfilter Analogausgang
3dB Grenzfrequenz analog, Bessel, 2.0rdnung 250 (2k5) (10k) Hz
Auflésung >20000 Teile
Analogau.sgang
Nennbereic ) 5 \
Gebrauchsbereich -6..+75 \Y
Ausgangswiderstand 47 Oohm
optional'fur GSV-1H 0...10V, 4...20mA, 0...20mA
Betriebsspannung
Nennbereich 10,5...18
Gebrauchsbereich 9,5...2

ggerze v
Nennbereich
Gebrauchsbereich 18..28
Stromaufnahme
GSV-1L, GSV-1M ca. 36
GSV-1H 55..75 fir Option 4...20mA mA
GSV-1HSW ca. 90mA
Nullabgleich
Toleranz <5, typ. <2,5 mV
Zeitdauer <90 ms
Auslésung auf fallende Flanke nach mind. 4ms
High-Pegel (3,5V ... 30V oder
Vérsorgungsspannung)
Speicher letzte Nullpunktstellung
Nenntemperaturbereich -10...+65 °C
Lagertemperaturbereich -40...+85 °C
Verstarkungsstufen
fir GSV-1H und GSV-1HSW 1x, 2x, 4x, 10x

2mv/V, ImV/V, 0,5mV/V,

0,2mVA
Schaltschwellen fir GSV-1HSW 3 bis 95 % v.E.
Schalthysterese 2,5 %V.E.
Fuhlerausgang fur Potistellung 0,03...0,95 \%
Spitzenwertspeicher fur GSV-1HSW
Anstiegszeit: <50 ps/V
optional fur 10.000Hz: <10 us/V
Drift des Spitzenwerts: <0,05 %V.E./s




